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Uktad stabilizacji napigcia baterii kondensatoréw,
zwlaszcza wysokonapieciowych

Przedmiotem wynalazku jest uktad stabilizacji napiecia baterii kondensatoréw zw+taszcza wysokonapiecio-
wych. ' ’

W wielu dziedzinach techniki, a miedzy innymi w technice impulsowego wytwarzania plazmy, szerokie -

zastosowanie znajduja wysokonapieciowe prostowniki sterowane stuqce do fadowania baterii kondensatoréw.
W znanych dotychczas rozwigzaniach tadowanie baterii kondensatoréw nastepuje przez sterowany prostownik.
Zataczanie lub wytaczanie prostownika sterowane jest napieciem btedu otrzymywanym z uktadu poréwnuja-
cego, do ktérego napigcie poréwnywane doprowadzone jest z bgterii kondensatoréw przy pomocy rezystora,
W ten sposdb uzyskuje sie stabilizacje napiecia natadowanej baterii kondensatoréw. Jako uktady poréwnujace
u2ywane sq uktady mostkowe lub uktady dyskryminatoréw napiecia, przy czym w uktadach tych wzmacniacz
btedu sterowany jest zmiang wartosci napigcia btedu uzyskiwanego w uktadzie poréwnania. Uzyskiwana tg
metodq czuto$é napigciowa uktadu poréwnania pozwala na stabilizacje napiecia baterii kondensatoréw
z doktadnoscig do jednego procenta warto$ci napigcia baterii. )

Celem wynalazku jest uzyskanie wigkszej doktadnosci napiecia tadowanych baterii kondensatoréw od
dotychczas uzyskiwanych.

Zadaniem wynalazku jest opracowanie czulszego uktadu poréwnania pozwalajacego sterowaé pozostajgcy
na potencjale ziemi wzmacniacz btedu, napieciem ktérego polaryzacja zmienia znak z chwilg osiggnigcia przez
baterie kondensatoréw zatoZonego uprzednio napigcia.

‘Zadanie to zostato osiggniete przez wykonanie uktadu stabilizacji zgodnie z wynalazkiem, w ktérym
wejscie wzmacniacza btedu, reagujacego na polaryzacje napiecia wejSciowego potgczone jest galwanicznie
poprzez drugi rezystor z nieuziemnionym koricem tadowanej baterii kondensatoréw oraz potaczone jest
galwanicznie poprzez pierwszy rezystor z napieciem odniesienia o przeciwnej polaryzacji niz napiecie tadowanej
baterii kondensatoréw, przy czym zataczenie prostownika sygnatem wyj$ciowym wzmacniacza nastepuje tylko
przy wystepowaniu na wejéciu wzmacniacza, napiecia o polaryzacji napigcia odniesienia. W uktadzie tym
wzmacniacz btedu sterowany jest zmiang znaku napiecia btedu uzyskiwanego w uktadzie poréwriywania.

Zaletg uktadu wedtug wynalazku jest praca wzmacniacza btgdu na potencjale ziemi niezaleznie od wartosci
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stosunku napiecia baterii kondensatoréw i napiecia odniesienia oraz zwiekszenie czuto$ci uktadu stabilizacji
pozwalajace na stabilizacje napiecia baterii kondensatoréw z doktadnoscia wiekszg niz 0,2% wartosci napiecia
baterii.

Wynalazek jest odtworzony w przyktadzie wykonania na rysunku ktdry przedstawia schemat ideowy
uktadu. 2 wyijscia wzmacniacza btedu 1 wysytany jest do prostownika 2 sygnat zataczajacy go tak dtugo, jak
dtugo na wejsciu wzmacniacza btedu 1 panuje napigcie o polaryzacji zgodnej z polaryzacja napiecia odniesienia
Uo, dostarczanego ze zrédfa napi€cia odniesienia 3. Z:chwilg natadowania baterii C do takiego napiecia U, przy
ktdrym na wejsciu wzmacniacza btedu 1 zaniknie napiecie o polaryzacji napiecié odniesienia Uo, nastepuje zanik
sygnatu wysytanego z wyjscia wzmacniacza btedu 1 i prostownik 2 zostaje wytaczony. W tym momencie na
baterii C wystepuje napiecie, ktérego wartosé¢ zalezy od stosunku napieé baterii kondensatoréw Ug i napiecia
odniesienia Uo, oraz stosunku wartosci opornosci drugiego rezystora R, i pierwszego rezystora R; .

Zastrzezenie patentowe

Uktad stabilizacji napigcia baterii kondensatoréw zwtaszcza wysokonapigciowych zawierajacy - Zrédto
napiecia odniesienia oraz prostownik sterowany sygnatem ze wzmacniacza btedu, znamienny tym, 2e
wejscie wzmacniacza btedu (1) potaczone jest galwanicznie poprzez drugi rezystor (R2) z nieuziemionym
koricem tadowanej baterii kondensatoréw (C) oraz potaczone jest galwanicznie poprzez pierwszy rezystor (R )
ze zrédtem napiecia odniesienia (3) o przeciwnej polaryzacji niz napiecie tadowanej baterii kondensatoréw (C).
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